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1. Soit le premier circuit de la figure ci-contre. R = 1000 !
Donner pour le réseau situé a gauche de la — Aé
ligne AB: — |
- un schéma équivalent a tension constante + g |
7 7 . 3, |
- un schéma équivalent a courant constant. ()E — 10V % : R,
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2.  Etablir le générateur de Norton équivalent au réseau
de la figure ci-contre.

3. Etablirrle.générateu,r de R, = 150
Norton équivalent au réseau
de la figure suivante; en O
déduire le générateur de | = 10A
, . c c
Thévenin correspondant. S

R
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4. Déterminer les caractéristiques du Ry = 40

générateur a courant constant (générateur I As
de Norton) par lequel on peut remplacer le ‘I=14A
réseau ci-contre accessible par les bornes A e
et B. g :|‘; g
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5.  Etablir les schémas équivalents en sources de | = 50mA
courant réelle et en source de tension réelle du
bipdle de la figure suivante. Ry =5kQ
A E =25V B
b
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Ro=1kQ —»
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Rg =4kQ

Corrections

a. Générateur de Thévenin

R 300
Uip=Es—1  —10s—>" __75
AB =B B R *T00+300 2~

Ri*R;  100%300

75

Ran — — —
AB= RLCR, 100+300

loc=100mA

b. Générateur de Norton

: g

Uap 7.5 () D N
L.==22 =22 — 100mA

Rap 75 . £
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UAB:E*RZTRI =30% oy =12V
o= 2 an
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Rj=6Q

L 1
Ry =4Q

3. Générateur de Norton
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Ry 5 <
Le=T%—2— =10 = 2.5A \
* Ry + Ry * 5+ 15 RS
+ g
R172=R1+R2=5+15=209 @ |: "
m
Rqi 9% R3 20 % 20 - o
Rap = : = =102
Rio+R3s 20+20 —
Générateur de thévenin 2
UAB :RAB *Icc =10%2.5 =25V
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R3=4Q A
Itot:]+IR2:14+6:2OA < L ©
Ri*Ry 1015 k3
Rio = = = 60 =
TR +R 10415 D% Ug
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L. =1, * B — 20 % 6 _ 194 é
ce — ftot R1’2+R3_ 6+4__ 3
+ (@]
Ris3=R Rs =6+4 =100 @
1,2,3 1,2+ R3 + @ 'é
R123 *R4 10* 10 i
Rap = 5= = = 5{)
Rios+ Ry 10+10
B
5. | = 50mA
U 25 ®
Iny = - = T8 — 2omA N
A B
o—— ——-o0
N
| I
R, = 1kQ
]
L
Rg = 4kQ
ICC:25mA
Ie=1-1Ip,=50%10"%—=25%10"° = 25mA D
Rs % Rs 1% 103 %4 % 103
Rip = - — 8005
AB = R+ Rs 1%103+4+%103 —
Rag = 8000
A O B

Uap = Rap * L. =800 %25% 1072 = 20V
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